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(54) 결함 제회  갖는  메모

약

내  없

1

명

[ 명  명칭]

결함 제회  갖는  메모

[ 면  간단한 명]

제1 는 본 명에 한  메모  1 실시   시한 블럭 ,

제10 는 본 명  제3  실시  회  회 .

"본 내  공개 건 므  전문 내  하  않았 "

(57)  

항 1 

여러개  메모  각각 비하는 여러개  메모  블럭  상  메모  블럭  어느 하나가 량  
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 비메모  블럭   량  는 메모  블럭  치환하여 결함  제하  전환하는 단  포
함하는 식   메모 에 어 , 여러개  정규 메모  블럭, 여러개  비메모  블럭, 상  
정규 메모  블럭  택하는 어드  신호  생하는 어드 단, 량  는 상  정규 메모  
블럭  하나  어드  억하는 ROM, 상  ROM 출 과 상  어드  신호  비 하는 비 단, 
상  ROM  출   상  어드  신호에 라  상  정규 메모  블럭 각각  전원  신호공

 허 하거나 또는 하는 상  정규 메모  블럭  치 단과 상  ROM  출   상  비 단
 출 에 라  상  비메모  블럭 각각  전원  신호공  허 하거나 또는 하는 상  
비메모  블럭  치 단  포함하는  메모 .

항 2 

특허   제1항에 어 , 상  정규메모  블럭  상  치 단  상  ROM  출  드
하는 제1  드 단, 상  어드  신호  드하는 제2  드 단  상  제1  제2  
드 단에 해 제어되는 치회  비하는  메모 .

항 3 

특허   제1항에 어 , 상  메모  1 트랜 /1 커패시 형  다 나믹 메모
고, 상  정규  비메모  블럭  해  된 상  치 단  적어  상  메모  
타  프  신호공 , 타  프  전압공 , 플 트 전압공  허 하거나 또는 하는 

 메모 .

※ 고사항 : 최초출원 내 에 하여 공개하는 것 .

면

    면1
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    면10
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